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Ñîâðåмåííыå ýëåêòðîííыå òåõíîëîãèè

Варианты технологии встраивания низкопрофилüноé 
ýлек троники в печатные платы. À. À. Åôèìåíêî, Â. À. 
Ðÿáîâ (на англиéском)

Фóíêцèîíàëьíàÿ мèêðî- è íàíîýëåêòðîíèêà

СÁИС для микроýлектронного координатно-чувстви-
телüного детектора нового поколения с расøиренным 
полем анализа для масс-спектрометрии. Â. Ï. Ñèäîðåíêî, 
À. È. Ðàäêåâè÷, Þ. Â. Ïðîêîôüåâ, Þ. Â. Òàÿêèí, Ò. Ì. 
Âèðîçóá

Òåõíîëîãèчåñêèå ïðîцåññы è îбîðóдîâàíèå 

Особенности конструкöии и технологии сборки микро-
ýлектронных координатно-чувствителüных детекторов. 
Â. Ï. Ñèäîðåíêî, Â. Ä. Æîðà, À. È. Ðàäêåâè÷, Â. Ï. 
Ãðóíÿíñêàÿ, Þ. Â. Ïðîêîôüåâ, Þ. Â. Òàÿêèí, Ò. Ì. 
Âèðîçóá

Ñèñòåмы ïåðåдàчè è îбðàбîòêè ñèãíàëîâ

Áыстродеéствующиé алгоритм восстановления несущеé 
частоты и кадровоé синхронизаöии в модемах с QPSK-
модуляöиеé. À. Â. Ñàä÷åíêî, Î. À. Êóøíèðåíêî, Å. Ê. 
Êîøåëåâ, Â. È. Áîíäàð

Ìàòåðèàëы ýëåêòðîíèêè

Влияние содержания серы на сöинтилляöионные своéства 
смеøанных кристаллов ZnSxSe1–x. O. Ã. Òðóáàåâà, 
M. A. ×àéêà, O. Â. Çåëåíñêàÿ, À. È. Ëàëàÿíö, Ñ. Í. 
Ãàëêèí

Эíåðãåòèчåñêàÿ ýëåêòðîíèêà 

Применение самовосстанавливающихся ýлементов для  
ýлек трическоé защиты солнечных батареé. À. Ñ. 
Òîíêîøêóð, À. Â. Èâàí÷åíêî, Ë. Â. Íàêàøèäçå, Ñ. Â. 
Ìàçóðèê

К èñòîðèè íàóêè è òåõíèêè 

Всегда на передовых рубежах СВ×-ýлектроники (к 50-ле-
тию НИИ «Сатурн»). Ý. Í. Ãëóøå÷åíêî, Â. Ì. ×ìèëü
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Modern electronic technologies 

Technology options for embedding low-profile elec-
tronic components in printed circuit boards. À. À. 
Efimenko, Â. À. Ryabov (3)

Functional micro- and nanoelectronics

VLSI for a new generation of microelectronic coordi-
nate-sensitive etectors with an extended field of analy-
sis for use in mass spectrometry. V. P. Sidorenko, 
O. I. Radkevich, Yu. V. Prokofiev, Yu. V. Tayakin, 
T. M. Virozub (13)

Production technology and equipment

Assembly technology and design features of microelec-
tronic coordinate-sensitive detectors. V. P. Sidorenko, 
V. D. Zhora, O. I. Radkevich, V. P. Grunyanska, Yu. V.  
Prokofiev, Yu. V. Tayakin, T. M. Virozub (21)

Signals transfer and processing systems

High-speed algorithm for carrier frequency recovery 
and frame synchronization in QPSK-modulated mo-
dems. A. V. Sadchenko, O. A. Kushnirenko, E. K. 
Koshelev, V. I. Bondar (28)

Materials of electronics

Effect of sulfur on the scintillation properties of mixed 
ZnSxSe1–x crystals. O. G. Trubaieva, M. A. Chaika, 
O. V. Zelenskaya, A.I. Lalayants, S. N. Galkin (36) 

Power electronics

Application of resettable elements for electrical pro-
tection of solar batteries. A. S. Tonkoshkur, A. V. 
Ivanchenko, L. V. Nakashydze, S. V. Mazurik (43)

On the history of science and engineering

Always at the forefront of microwave electronics (on 
the occasion of the 50th anniversary of the “Saturn” 
Research Institute). E. N. Glushechenko, V. M. 
Chmil (50)

Ñóчàñíі åëåêòðîííі òåõíîëîãії

Âàðіàíòè òåõíîëîãії¯ âáóäîâóâàííя íèçüêîïðîôіëü
них електронних компонентів у друковані плати.  
À. À. ªô³ìåíêî, Â. Î. Ðÿáîâ (3)

Фóíêціîíàëьíà міêðî- і íàíîåëåêòðîíіêà

НВ²С для мікроелектронного координатно-чут-
ливого детектора нового покоління з розøиреним 
полем аналізу для мас-спектрометрії. Â. Ï. 
Ñèäîðåíêî, Î. ². Ðàäêåâè÷, Þ. Â. Ïðîêîô’єâ, Þ. 
Â. Òàÿê³í, Ò. Ì. Â³ðîçóá (13)

Òåõíîëîãічíі ïðîцåñè òà îбëàдíàííÿ

Особливості конструкöії та технології складання мік-
роелектронних координатно-чутливих детекторів. 
Â. Ï. Ñèäîðåíêî, Â. Ä. Æîðà, Î. ². Ðàäêåâè÷,  
Â. Ï. Ãðóíÿíñüêà, Þ. Â. Ïðîêîô’єâ, Þ. Â. 
Òàÿê³í, Ò. Ì. Â³ðîçóá (21)

Ñèñòåмè ïåðåдàчі òà îбðîбêè ñèãíàëіâ 

Швидкодіючиé алгоритм відновлення несучої 
частоти і кадрової синхронізаöії у модемах з QPSK-
модуляöіºю. À. Â. Ñàä÷åíêî, Î. À. Êóøí³ðåíêî, 
ª. Ê. Êîøåëåâ, Â. ². Áîíäàð (28)

Ìàòåðіàëè åëåêòðîíіêè

Вплив вмісту сірки на сöинтиляöіéні властивості 
зміøаних кристалів ZnSxSe1–x. O. Ã. Òðóáàєâà, 
M. A. ×àéêà, O. Â. Çåëåíñüêà, Î. ². Ëàëàÿíö,  
Ñ. Ì. Ãàëê³í (36) 

Åíåðãåòèчíà åëåêòðîíіêà

Використання самовідновлюваних елементів для 
електричного захисту сонячних батареé Î. Ñ. 
Òîíêîøêóð, Î. Â. ²âàí÷åíêî, Ë. Â. Íàêàøèäçå,  
Ñ. Â. Ìàçóðèê (43) 

Äî іñòîðії íàóêè і òåõíіêè

Завжди на передових позиöіях СВ×-електроніки 
(до 50-річчя НД² «Сатурн»). Å. Ì. Ãëóøå÷åíêî, 
Â. Ì. ×ì³ëü (50)


